
РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломний проект виконано на 66 сторінках, вони містять 5 розділів, 33 

ілюстрації, 2 таблиці та 42 джерела в переліку посилань. 

Метою даного дипломного проекту є розробка та конструювання детектору 

іонізуючого випромінювання на основі збірки фотодіод – сцинтиляційний 

матеріал. 

У роботі було проведено аналіз вже існуючих сцинтиляційних детекторів 

іонізуючого випромінювання та використовуваних в них фотодетекторів. 

Враховуючи  характеристики різних детекторів було обрано фотодетектор який 

найкраще підходить для вирішення поставленої задачі. 

Із-за відсутності можливості придбати підібраний напівпровідниковий 

фотодетектор, було розглянуто альтернативний варіант – фотоелектронний 

помножувач. Розглянуто основні аспекти розробки електронної складової 

детектору. 

Розглянуто та проаналізовано специфіку підключення ФЕП до електронної 

складової детектору. Після чого з наявних компонентів розроблено 

передпідсилювач та структуру пакету інформації для зв’язку детектору з ПК.  

Сконструйовано вимірювальний стенд на основі фотоелектронного 

помножувача та сцинтилятора. 

Ключові слова: іонізуюче випромінювання, гамма-випромінювання, 

сцинтилятор, сцинтиляційний детектор, фотодетектор, фотодіод, 

фотоелектронний помножувач. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

 

Das Diplomprojekt wird auf 66 Seiten durchgeführt, sie enthalten 5 Abschnitte, 

33 Abbildungen, 2 Tabellen und 42 Quellen in der Referenzliste. 

Das Ziel dieses Diplomprojekts ist die Entwicklung und Konstruktion eines 

Detektors für ionisierende Strahlung basierend auf einem Fotodioden - 

Szintillationsmaterial. 

In der Arbeit wurde eine Analyse existierender Szintillationsdetektoren 

ionisierender Strahlung und Photodetektoren durchgeführt. Unter Berücksichtigung der 

Eigenschaften verschiedener Detektoren wurde ein Photodetektor gewählt, der zur 

Lösung des Problems am besten geeignet ist. 

Aufgrund der fehlenden Möglichkeit, einen ausgewählten Halbleiter-

Photodetektor zu erwerben, wurde eine alternative Option - ein Photoelektronen-

Multiplizierer - in Betracht gezogen. Die Hauptaspekte der Entwicklung der 

elektronischen Komponente des Detektors werden betrachtet. 

Die Spezifität der Verbindung des FEP mit der elektronischen Komponente des 

Detektors wird berücksichtigt und analysiert. Danach wurden der Vorverstärker und die 

Struktur des Informationspakets zur Verbindung des Detektors mit dem PC aus den 

vorhandenen Komponenten entwickelt. 

Eine Bank, die auf einem Photoelektronenvervielfacher und einem Szintillator 

basiert, wurde konstruiert. 

Schlüsselwörter: ionisierende Strahlung, Gammastrahlung, Szintillator, 

Szintillationsdetektor, Photodetektor, Photodiode, Photoelektronenvervielfacher. 
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